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Одним из основных направлений развития микроэлектроники в 
Республике Беларусь, наряду с освоением субмикронных техноло­
гий, разработкой и производством элементной базы силовой элект-
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роники, является развитие производства интегральных микросхем и 
полупроводниковых приборов.

По оценкам зарубежных специалистов, мировой рынок полупро­
водниковых диодов и стабилитронов оценивается в 80 млрд, штук в 
год на сумму более 500 млн. долларов США. Крупнейшими произ­
водителями и. поставщиками этого типа продукции являются: япон­
ская фирма Rohm (производит 8-10 млрд, штук в год), а также фир­
мы Philips, Ternie, Hitachi и др.

Значительное место в товарной продукции заводов «Цветотрон» и 
«Транзистор» НПО «Интеграл» занимают полупроводниковые прибо­
ры (соответственно, 1000 и 120 млн. штук в год). И, хотя сейчас наблю­
дается некоторый спад производства и сбыта этой продукции, предпо­
лагается ежегодный рост в 6-8 %. Учитывая, что предприятия 
электронной промышленности Республики Беларусь и стран СНГ об­
ладают высоким научным потенциалом и достаточно хорошей, для та­
кого производства, технической базой, вопрос удержания лидирующих 
позиций на рынке продаж этих изделий для нас наиболее актуален.

При выполнении ряда ОКР нами проанализирована существую­
щая ситуация с номенклатурой дискретных полупроводниковых ди­
одов и стабилитронов, имеющих спрос на рынке. Составлены и еже­
годно корректируются соответствующие карты развития.

В настоящее время на рынке находят спрос четыре основных типа 
корпусов этих приборов — DO-41, DO-35, Mini-melf, Melf, материа­
лом корпуса служат пластмассы и легкоплавкие свинцо-восодержа- 
щие стекла. Себестоимость изделий в пластмассовых корпусах, од­
нако, значительно выше, чем у западных аналогов (соответственно, 
20 и 6-8 долларов США за 1 тыс. штук). Для стеклянных же корпу­
сов (DO-35) удалось достичь снижения трудоемкости изделий с 4,5 
до 2 н-часов / тыс. штук. Кроме того, стеклянный корпус имеет пре­
имущество перед пластмассовым по температурным режимам эксп­
луатации, однако его применение технически и экономически целе­
сообразно лишь в приборах мощностью более 2,5-3 Вт.

Перспективным направлением модернизации импульсных диодов 
является ужесточение требований к электрическим параметрам (по­
вышение пробивного напряжения до 250-1000 В, снижение обрат­
ных токов до 50-25 нА при прямом напряжении 50 В, достижение 
времени восстановления менее 2 нс).

Перспективным является также создание дискретных диодов 
Шоттки, преимущества которых наиболее ярко проявляются при 
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выпрямлении большого тока высокой частоты. Предполагается со­
здание серий диодов Шоттки 1N60, 1N5819.

В связи со снижением энергоемкости изделий радиоэлектроники, 
для стабилизации тока, наряду с зенер-диодами, более широко будут 
применяться стабисторы с рабочим напряжением 1,4-3,2 В (BZV86), 
а также динисторы с симметричной вольт-амперной характеристи­
кой (DB-3). Кроме того, использование высокотехнологичных стек­
лянных корпусов позволит модернизировать ряд терморезисторов 
(типа KTV83), а также некоторые другие полупроводниковые диск­
ретные сенсоры.
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